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Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
Symbol
y Min Max Min Max
A - 1.700 - 0.066
Al 0.100 0.200 0.004 0.008
A2 1.400 1.500 0.055 0.059
A3 0.620 0.680 0.024 0.027
b 0.370 0.420 0.015 D016
8.710 8.910 0.343 0.347
E 5.900 6.100 0.232 0.238
E1 3.800 3.950 0.150 0.156
e 1.270(BSC) 0.050(BSC)
L 0.500 | 0.700 0.020 | 0027
L1 0.250(BSC) 0.010{B3C)

V1.2
ALL RIGHTS RESERVED @ATOMBIT

www.atombit.cn


http://www.atombit.cn/

